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Introducéo

E crescente na comunidade cientifica o interesse no
estudo de sistemas contendo liquidos idnicos (LIs),
sais liquidos a temperatura ambiente [1]. Em
eletroquimica, essas substancias ganham destaque
devido a sua elevada condutividade intrinseca,
hidrofilicidade sintonizavel, elevado coeficiente de
viscosidade e estrutura organizacional complexa [2].
A eletroxidagéo de hidrogénio em Lls foi estudada por
Silvester et. al. em superficies de platina [3]. Seus
resultados indicam que o processo depende da
natureza do anion componente, ao qual o préton
formado se associa. O presente trabalho busca
aprofundar o estudo da oxidacéo de hidrogénio nesse
ambiente, objetivando o entendimento do mecanismo
eletroquimico subjacente.

Resultados e Discussao

A Figura 1 apresenta voltamogramas ciclicos obtidos
para a eletroxidacéo de hidrogénio sobre eletrodo de
platina imerso em bis(trifluorometilsulfonil)imideto de
1-butil-2,3-dimetil imidazélio (BMMIM N(Tf),) [4]
saturado com hidrogénio. Diferentes velocidades de
varredura foram empregadas. A andlise da densidade
de corrente de pico em funcéo da raiz quadrada da
velocidade de varredura deixa claro o comportamento
reversivel do sistema, o que indica que o acido
conjugado HN(Tf), possui estabilidade suficiente.
Além disso, o pequeno coeficiente de difusdo dessa
espécie (10™"m?™ [3]) faz com que grande parte do
acido formado durante a oxidacdo permanega nas
imediacgdes do eletrodo.

Na Figura 1C s&o mostrados dados de experimentos
de polarizacdo, na forma de curva de Tafel, para uma
concentracdo de H, intermediaria (0,3 C), estimada
pela corrente de maximo dos voltamogramas
correspondentes. O valor da constante de Tafel obtida
foi de 166 mV por década. Se a etapa de adsorgao
(Tafel ou Heyrovsky) é a determinante de velocidade,
o resultado indica que o coeficiente de simetria tem
valor 0,37 e que a queda de potencial na interface nao
é linear. Se, no entanto, a etapa de oxidacdo de H
adsorvido for determinante (Volmer) os resultados da
inclinagdo de Tafel para diferentes valores de
concentracdo de H, podem dar um indicativo da
isoterma de adsor¢cdo e do mecanismo de adsorcao
envolvido.
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Figura 1: Acima, voltamograma ciclico obtido para
oxidagdo de H; sobre Pt utilizando BMMIM(NTf), saturado
com o géas, como eletrélito. Velocidades de varredura
indicadas na figura. Abaixo gréficos da densidade de
corrente de pico para oxidagdo (A) e reducdo (B) em
funcao da raiz quadrada da velocidade de varredura. No
grafico C € apresentada uma curva de Tafel obtida para
concentragcdo de H, de 0,3 Cg; Valores baixos de
potencial correspondem a etapa de ativacdo da reagéo.
O valor de coeficiente de Tafel encontrado foi de 166 mV
por década.

Conclusdes

Utilizando técnicas eletroquimicas convencionais foi
observada a reversibilidade da reacdo de oxidacéo de
hidrogénio em BMMIM N(Tf),. A reversibilidade pode
ser atribuida a estabilidade do anion e seu baixo
coeficiente de difusdo. O coeficiente de Tafel obtido
nao corresponde ao da literatura pertinente a meio
aquoso e indica um coeficiente de simetria diferente
de 0,5 ou uma diferenca de mecanismo.
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